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Introducgéao

Desde a descoberta da ferroeletricidade em
BaTiOs', pesquisas tém sido direcionadas para
novos Oxidos ferroelétricos, na procura de materiais
para aplicacbes tecnoldgicas. Oxidos ferroelétricos,
especialmente aqueles isentos de chumbo em sua
composicdo, de estrutura tungsténio bronze (TB),
tém atraido interesse nos setores cientificos e
técnico-industriais. Neste trabalho foi investigado a
caracterizacdo elétrica, por espectroscopia de
impedancia, da ceramica ferroelétrica de
KSry(Nig7sNb, 25)O015.5  de  estrutura  tungsténio
bronze.

Resultados e Discussao

P6s de KSry(Nig7sNby 25)O15.5 foram preparados por
moagem de alta energia 2. O p6 precursor de
KSry(Nig 7sNb, 25)O15.5 foi calcinado a 1150 °C por
10 horas, em atmosfera de oxigénio. Em seguida,
0s pos de KSry(Nig75Nby25)O455 foram prensados
uniaxialmente na forma de pastilhas. A sinterizacao
das amostras foi realizada a 1280 °C durante 2
horas com uma taxa de aquecimento de 2 °C/min,
obtendo-se ceramicas densas, em torno de 98 % da
densidade tedrica. Para a caracterizagdo elétrica
das ceramicas realizou-se a deposicdo dos
eletrodos em faces opostas das amostras com
aplicacdo de tinta de platina tipo TR-7905. A
caracterizacdo  elétrica  foi  realizada  por
espectroscopia de impedancia no intervalo de
frequéncia de 500 mHz a 13 MHz entre 453 K e
953 K. A Figura 1 mostra os valores da resisténcia
do grao e o tempo de relaxagdo em funcao da
temperatura. A magnitude dos valores do tempo de
relaxacao sugere que o processo de conducao é do
tipo hopping °. Ambas as curvas mostram trés
regibes. Uma diminuicdo acentuada da resistividade
do grdo, em torno de 6 ordens de magnitude, foi
observada com o aumento da temperatura. Este
comportamento da resisténcia é tipico de termistor
com coeficiente de temperatura negativo (NTCR) °.
A relacao entre resisténcia e temperatura para um
semicondutor com NTCR é expressa pela seguinte
equacao:

RT:RNeXp'B(l/T_l/TN) (l)
onde Ry é a resisténcia a temperatura T, Ry é a
resisténcia a temperatura Ty conhecida e 8 é um
parametro caracteristico do termistor.
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Figura 1. Resisténcia do grdo e o tempo de
relaxacdo em funcao da temperatura.

Reescrevendo e rearranjando os termos da

Equacéo (2) B pode ser derivado por:
B=[TTn/(Tn-T)]IN(R/Rw) (2

Considerando a curva R vs. T (Fig. 1), trés

parametros S foram derivados pela Eq. (2). Na
regido I, g é igual a 9,82x10° K até 567 K. Na regido
I, g é igual a 1,1Ox104K e naregido lll g éigual a
1,29x10" K em temperaturas acima de 746 K. A
sensitividade do termistor ¢é definida pelo
coeficiente de temperatura da resistividade a, o
qual é igual a -0.04 K™, -0.034 K* e -0.023 K™ para
as regibes I, Il e 1ll, respectivamente.

Conclusoes

A partir da espectroscopia de impedancia foi
possivel investigar as propriedades elétricas do
gréo do Ksrz(Ni0'75Nb4vz5)ols_5. A analise da
resisténcia em funcao da temperatura mostrou que
o grdo da ceramica de  KSry(Nig75Nb425)O15.5
apresenta propriedades semicondutoras, com
coeficiente de temperatura negativo de resisténcia.
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